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(54) МЕМБРАННЫЙ ТЕРМОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙМАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ КОНТАКТ

(57) Формула полезной модели
Мембранный термобиметаллический магнитоуправляемый контакт, содержащий

диэлектрический баллон, в котором помещены два контактных узла, состоящие из трех
ферромагнитных упругих чувствительных элементов, из которых крайние закреплены
в противоположных внутренних торцах диэлектрического баллона, а средний
термобиметаллический упругий чувствительный элемент с верхним инертными нижним
активным слоями расположен в зоне перекрытия ферромагнитных упругих
чувствительных элементов, причем зазор между одним ферромагнитным упругим
чувствительным элементом и инертным слоем больше, чем зазор между другим
ферромагнитным упругим чувствительным элементом и активным слоем, при этом
рабочие поверхности всех трех упругих чувствительных элементов имеют полностью
регулярный микрорельеф, отличающийся тем, что средний термобиметаллический
упругий чувствительный элемент выполнен в виде термобиметаллической мембраны
с тем же расположением активного и инертного слоев.
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